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LA. Ваб1шчэв1ч. С.А. Вас1ле?ск1, В.I. Януць 

ПАЛЯРЫЗАЦЬЙНЫЯ. ?ЛАСЦ1ВАСЦ1 МОНАКРЬШТАЛЯ?

Палкгшэдае параметра? прылад. работа як1х заснавана на выка- 
рьгсго?ванн1 ?ласц!васцей сетнетаэлектрыка?, патрабуе пошуку новых 
сегнетаэлектрычных крыаталя? з папярэдне зададзеным1 адпаведным!
г*аршетрам!.

Асабл!вуа ц1кавасць у гэтым сэнсе ?я?ляюць крыитал1 групы 
трьглПгынсульфата (TGS), як!я не маюць аналагау па п!раэлектрыч- 
ных 1 нел1нейна-аптычных параметрах.

Адным з дапрамка? паляпвэння п1раэлектрычных уласц1васцей 
нрывталя? трупы TGS з'я?ляецца атрыманне ?н1палярнага стану, як! 
можа быць дасягнута лег1раваннем ionaui метала?, 1-с-алан1нам, а 
тансама частковым !заморфным заняичэннем сульфатная трупы 
tS04]£" .

¥ рабоце даследаваны палярызацыйныя уласц1иасц1 ыонакрышта- 
ля? (NH2 СН2 ССООД) з <Н2 Мо04) а (М2 S04 > j _ н -TGSMo, дзе х-0.1; 0.3.

Крыштал! внроачзал!ся з водных раствора? пры пастаяннай тэм-
пературы.

Петл! дызлектрычнага г!стэрэз!су вывучал!ся ? разв!цц1, ито 
даззол1ла атрымаць запекнасц! PS(E), Е,, (Е) i Есн (Е). Петл! дыэ- 
лектрычнага г!стэрэз1су ? слабых палях эл1птычныя, у ыоцных - 
прамавутольньш, ас!метрычныя. Напраык! палярызацы! нера?напра?- 
ныя, аб чым сведчыць ас!метрыя пяцель 1 неадначасовае наснчэнне.

Значэнн! Ps крышталя? TGSMo вызначаюцца зместам Мо04 у раст­
воры 1 памяншаюцца з павел!чэннем х у растворы. Вел1чзня Ее 1 ЕС1 
узрастае з павел!чзннем зместа Мо04 у растворы.

Атрыманыя вын1к! тлумачацца узаемадзеяннем дэфектнай 1 да- 
меннай структура!.
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